Silizium-Planartransistoren

Typenreihe SF 131132 Teil

Die Transistoren SF 131-132 sind Silizium-Ploncrtren-
sistoren mit npn-Struktur und sind fir allgemeine An-
wendung bestimmbt Der Transistor SF 131 eignet sich be-
sonders flir Gleichstromversttirker, NF-, Schaiter- und
HF-Anwendung bis 10 MMz, Der Transistor SF 132 6Bt
sich auf Grund einer zusétzlichen dynomischen Typisie-
rung besonders als schnelier Schalter und fir HF-Zwecke
mit hoher Sponnungsfestigkeit einsetzen. Obwohi die
fr-Frequenz fir beide Typen groBer als 200 MHz ist, ist
die Einsatzfrequenz fir den 5F 132 im Mittel nur bis
50 MHz in Bosisschaltung und bis 106 MHz in Emitter-
schaltung sinnvoll, Bel optimalem Arbeitspunkt zeichnen
sich beide Tronsistoren durch glnstiges NF- und HF-
Rouschverhalien ous,

Bauform

Die Typenrethe 5F 131-132 wird mit dem Gehduse
A3/15-30 noch TGL 11811 {dhnlich TO-18) gefestigt.
Der Koilektor ist alektrisch mit dem Gehfose verbunden.
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Abmessungen der Transistoren SF 13t~132. Toleronzongoben sind
dar TGL 11 81% 20 entnehmen.,

Thermische Kenngrofien

Wiérmewiderstond zwischen Sperrschicht und Umgebung:

R =< 500 grdfw

Betriebstemperaturbereich
Sy == — 80 9C. 4125 °C

Alie auigefiihrten Kenndaten sowie Dicgramme beziehen
sich, wenn nicht anders ongegeben, ouf

ity = 25°C —35 grd

Tabelle 1: Zuldssige Hochstwerte

Tabelle 2: Elektrische Kennwerte des SF 131

{Hir &, = 25°C — 5 grd, wenn nicht anders ongegeben)

mint) typ. maxl}
Kollektor-Basisreststrom lena
bei Ugp =20V 1 ah 166 nA
Emitter-Basisreststrom foyn
bei Upg =4V 1nA 16 oA
Kollektor-Emitterspannung Uero
bei lp = 10 mA 12y 2V
Gigichatromvarsttirkung B
bei Upp=—1V,
Kollektor-Emittorstittigungs-
spannung Mow gar
bai le = 10mA, fa =1 mA DSV o5V
bei b= 50 mh, iy 5 mA .15V 14V
bei le = 1 A, B =01 mA 0,15V
Basis-Emittarspannung Uag
bel lg = 10mA, lg =1 mA 6,73y 018V 0,83V
Obargongsfraguanz fp
b U;‘K = 10 \",
fe = W mA, £, = 100 M 200 MMz 330 MH:
Ausgangska pazltét Cu, :
bei Uy =10V, g =0
f == 2 MHz 3.5 pF 3.1 pF 5 aF
brai U‘;Hmz\.", ip =1 6pF
R, (hise} bei UCH = 6V,
e == 2 mA, f,, — 240 MHz 440

¥.Parometer in Emitterschaitung
baei U{;tc =9V,

||; B | mA,

o, = 10,7 MHy

Yite {o,62 4 j 1.5 mS
¥ iaer — {12 + j 205) »5
Yoy (27,5 — j7) w5
Yaze 007 + i 058 mSs

U Minimoiwerte und Maximalwerte, die aicht im Kenndotenbiott
goranttert werden, haben nur inlormativen Chorokter und pelten

fir etwa 950 aller Boeuelemente.
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SF1m 5F 132 werlte
UCB mAEN v Fip A5 g
UF;B max v 5y 45 5C
{0 max 50 mA
tn IGAX 0 mA
Pz 300 mW 25_‘(3
P4 msa 175 °C .
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Bifd 2: MitHerss Awsgangskermfinienfeld in Emifterschafltung Hir
grobe Stréme des Typs 5F 131
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Tabelle 3: Elektrische Kennwerte des SF 132

fiir @, = 25 °(C — 5 grd, wenn nitht anders ongegeben)

min%}

Y.

moxl}

Kallektor-Basisreststrom Iopn
bel Ucp = 40V
Emitter-Basizresistram lgan
bei Lipy == 6V
Kollektor-Emitterspannung Uepp
bej lg = ) mA
Gleichstromverstirkung 8
boi Uee =1 V.,

fr= 1) mA
Koltektor-Emittersidttigungs-
spannung Uie e

bei lg = 10mA, Iz =1 mA
bet I == 50 mA, Ip =25 mA
bel [c= TmA, Ip == 0,1 mA
Basis-Emitterspannung Usx
bal lg = 10 mA, Iy = 1 mA
Ohergangsfrequent i

bat Ug:;; = 10V,

Ec = 10 mA

fm = 100 MHz
Ausgengskapazitdt Cap,

bel U{m =z %0 V, Iz =0

fin = 2 MRz
Kollektor-Rirckwirkungsrelt
konstante Hhygifo

bei UYeg =8V,

1 == 2 el

fin === 30 My

Rq ﬁ!llu)

brai Uc]; = & V.

fp==2 mA

fon == 240 MHz

Y-Pommeter

bei Uep =6V,

lp = 2 mA,

fip == 37 MHz
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the

Vno

bet Upp =6 ¥,

fc = 2 ﬂ!h.

fm = 50 MHz

Yitn

Yoan

Yatn

Yo

optimale Lelstyngsyerstéirkung®)
VDG’ apt

bei Upp — 4V,

lg: == 7 mA,

f = 100 MHz

V!:-b vaL

bel Uep =GV,

ic == 2 mhA,

= 50 MMz

15V

AR

200 MH:x

3,4 pF

52 ps

40

g2V
IR LR
0,15V

5,78V

270 Midiz

3.8 pF

72 ps

358

{53+ 52 m5
— {58 - § 7500 uS

{27 — }25) m3

{0,485 + ] 1,58) m5

(30 -~ ] 19} 5

~ {048 - } 0.62) m5
{-- 25 - j 22,5) mS
{0,596 1 | 2,05} mS

11,9 d8
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100 nA

1653 nA
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Tahele 4: Schalizeiten der Typen SF 131 und 5F 132,

in der Schaltung nach Bild T gemesten mit m o= lg - Byllg
tyfirm =1 15 as
ty Siir my == 160 ns
te fGrm =3 30 ns
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Bild 5: Miltleres Ausgongskennlinienfeld in Bmitterscholtung Eir
grofie Strime des Typs 5F 132
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Bild 7: Miittere Temperoturabhiéingigkeit der Kollektor-Emitter-Sit-
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Bitd 9: Mormierte Stromabhingigkeit der Gleichstromverstirkung B
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Bitg 12: Mittlers Abhlngigkelt der Ubergangshequenz f; von
Strom und Spannung
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Bild 13: Stramabhingigkelt der KollektorrBckwiriungszeitkenstonten
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Bild t4: Kurrschiuausgongskaporitiit ols Funktion der Sponnung
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Rild 15: Midlere Abhéingigkeit des Rouschfokiors im MNF-Geblet
vom Nollektorstrom |- )

. & —— sy .
PN iR g
\\ Dol ilgp~BY 1
! & K Ry =Ry opt 7080002 i |
5 NG I =Ip apt (92 2ma)
b3 |
w ‘ .......
2 .................. 'L
O 70 2 45 W 2 (68 2 ¢80 2 48 B 2 461
Fin KMz -

Bild 16: Mittterer Rouschiektor liber der Frequem: bei optimolem
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Bild 17: Mittersr KurzschiuBeingongsleitwert in Emitterschaltung
aly Funktion von Strom und Spannung bei der Fregquenz 10,7 MHx
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Bild tB: Millerer KurzschiuBriickwirkungsleltwert in Emitterschal.
tung als Funktion won Strem und Sponnuny bei der Freguenx
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